




































































































专利名称(译) 新型空穴注入·空穴传输化合物以及包含其的有机发光元件

公开(公告)号 CN105934496A 公开(公告)日 2016-09-07

申请号 CN201480073916.8 申请日 2014-12-02

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社东进世美肯

申请(专利权)人(译) 东进世美肯株式会社

当前申请(专利权)人(译) 东进世美肯株式会社

[标]发明人 咸昊完
金奉记
安贤哲
金成勋
金东骏
韩政佑
金槿泰
李萤振
安慈恩

发明人 咸昊完
金奉记
安贤哲
金成勋
金东骏
韩政佑
金槿泰
李萤振
安慈恩

IPC分类号 C09K11/06 H01L51/50

CPC分类号 C07D307/91 C09K11/06 H01L51/5012 H01L51/5056 H01L51/5072 H01L51/5092 Y10S428/917

代理人(译) 苗堃

优先权 1020130149439 2013-12-03 KR
1020140168990 2014-11-28 KR

其他公开文献 CN105934496B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明的空穴注入·空穴传输化合物具有空穴注入容易的HOMO能级，具有能够阻挡电子的高LUMO能级，空穴传输特性优异，且在
应用于有机发光元件的空穴注入层或空穴传输层时因优异的低电压、高效率、高Tg而能够使其具有稳定性和长寿命。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/639d4c85-56aa-42df-b549-b32a68b2b178
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/053503171/publication/CN105934496A?q=CN105934496A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN105934496A



